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摘要(译)

基于高密度电极阵列的高空间分辨超声探测器，包括匹配层，阵列结构
压电材料薄片，绝缘胶层，硅像素芯片，芯片bonding电路板；所述阵列
结构压电材料薄片由单面电极及阵列结构的压电材料小单元构成，匹配
层粘附在单面电极上，单面电极接地，阵列结构的压电材料小单元通过
绝缘胶层与硅像素芯片粘接；硅像素芯片固定安装在芯片bonding电路板
上。探测器接收到超声波，超声波通过匹配层在阵列结构压电材料薄片
的紧实的压电材料小单元上转化为不等量的电信号，透过绝缘胶层、硅
像素芯片上的像素感应出不等量的电荷，芯片bonding电路板输出相应模
拟信号或数字信号，得到待测物体内部三维信息。本发明采用硅像素芯
片对超声波实时响应，使探测器成像具有高分辨率和精确度。
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